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Επιστημονική Εμπειρία - Φυσική και τεχνολογία ημιαγωγικών διατάξεων
- Θόρυβος χαμηλών συχνοτήτων ημιαγωγικών διατάξεων
- Αξιοπιστία ημιαγωγικών διατάξεων

Ερευνητικό Έργο - Τρανζίστορ λεπτών υμενίων (TFTs)
- Αναλυτικά συμπαγή μοντέλα ρεύματος και χωρητικοτήτων
νανο-τρανζίστορ MOSFET πολλαπλών πυλών και FDSOI νανο-
τρανζίστορ.
- Μοντέλα θορύβου χαμηλών συχνοτήτων σε νανο-τρανζίστορ
απλής πύλης και πολλαπλών πυλών και FD-SOI MOSFETs.
- Στατική και δυναμική μεταβλητότητα θορύβου χαμηλών
συχνοτήτων σε νανο-τρανζίστορ MOSFETs.
- Αριθμητική προσομοίωση νανο-τρανζίστορ MOSFETs
πολλαπλών πυλών.
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